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 :چکیده

استفاده از نانولوله های  ، ذرات در حین انیل نانو کلوخه شدن یک روش جدید برای جلوگیری از

به روی نانولوله  سنتز نموده و را با استفاده از یک روش پلی یل FePtدر این مقاله نانو ذرات  .استعاملدار

روی زیر لایه  dip coatingبا استفاده از روش  نانوکامپوزیت تولید شده را سپس  می نشانیم.های عاملدار 

انیل  fctبه فاز  fcc برای گذار از فاز لایه نشانی نموده وهایی از جنس سیلیکون با و بدون حضور میدان 

خصوصیاتی همانند اندازه  ور میدان مغناطیسی را حین لایه نشانی دردر طی آزمایش، اثرات حض. مینماییم

با استفاده از آنالیزهای  شده رامیزان زبری سطح لایه نشانی  و  گذار فاز پیکها، ی ذرات، ارتفاع

TEM,AFM,SEM و مقایسه می نماییم ررسیقبل و پس از انیل ب. 
 

 عاملدار کردن، ناهمسانگردی، اثرات مغناطیسی واژه های کلیدی:
 

 مقدمه:-1

تولید و بررسی خواص نانو ذرات مغناطیسی در سالهای اخیر منجر به مشاهده ی خواص یکتا و کاربردهای 

همچنین لایه های خود تشکیل از نانو ذرات مغناطیسی بطور بالقوه برای  [2 ,1]مختلف این مواد شده است

. روشها و تکنیک های متفاوتی برای تولید لایه های [3]مغناطیسی با چگالی بالا مفید هستندذخیره سازی 

و  شرایط حرارت دهی [5]همانند تغییر در روشهای ساخت  [4]منظم نانو ذرات تاکنون انجام پذیرفته است

سی برای اهداف ذخیره نوع گازهای عبوری و... . در این میان دو عامل مهم برای استفاده از این ذرات مغناطی

 :[2]سازی اطلاعات وجود دارد

با اندازه های کوچکتر از  FePtناهمسانگردی مغناطوکریستالی بالای ذرات که در این میان، نانو ذرات  الف:

3nm   در ساختار شیمیاییL10 مطالعات اخیر استفاده این نانو ذرات را   [7 ,6]آنرا بخوبی دارا می باشند

ی برای ساخت نانو ذراتی با توزیع اندازهی فضاهای ضبط با چگالی بالا نشان می دهد. تهیه و در تو لید

کلید اصلی استفاده از این نانو ذرات ، جلوگیری یکنواخت، روشهای شیمیایی گزینه ی مناسبی هستند. اما 

به فاز  fccپایین  همسانگردینجام گذار از فاز غیر منظم با نااز بهم پیوستگی و کلوخه شدنشان پس از ا

است. روشهای مختلفی  C°700حدود  تا در حین حرارت دهی fct,L10مغناطیسی منظم با خاصیت بالای 

،  [9 ,8]پوسته -برای رسیدن به این مهم به انجام رسیده است که از جمله می توان به روش هسته 

ی برای . البته اخیرا روش دیگر...نام بردو [13]، تابش اشعه الکترون [11 ,10]استفاده از نمک طعام


